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'Speicherschaltkreis

~ statischer Schreib-Lese-Speicher (sRAM) in CMOS-Technologie

- speziell fur den Einsatz als Erweiterungsschaltkreis zum
finchiprechner U 8047 ausgelegt :

- Einsatz als selbsténdiger Schaltkreis prinzipiell mbglich
- Organisationsform 256 x 4 Bit '

- bidirektionale Datenpins, Tristate-Ausgénge

~ Schlafzustand bei 2 V Betriebsspannung méglich

- 24-poliges PCC=Gehause

Abmessungen

Bauzorm 81l.2.2.:2 .24 TGL 26713/64
Chip=Caerrier=Gehause
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U 8246 I

nach OD=Impuls

) nach Ablauf wvon
thold min

1/85 6
Betrriebsbedingungen
_ , Kurzw
- Kenngrobe zeichen mine . mMax. Einheit
Betriebsspannung Usn 3,0 5,25 \Y
Schlafspanﬁung ,.UDDS 2,0 |
Umgebungstemperatur Y 5 55 ¢
Eingangs-Low=3pannung Urp -0,3 0,4 v
ElngaHQSMnghmbpannung UIH UDD =0, 4 Usp +0,3 v
Lastkapazitét DUO - DU3 - C, 200 pF
Impulse,.. legs~/-abfall- B
zelt | == ah Gh : tTOD_ 20 1000 ns
- an 5T
n ST tTST 20 1000 ns
Impulsbreite an OD top 2000 ns
E an 8T (- 500 ne
, ST
Datenvoreinstellzeit tsetup' 500 ns
Datenhsltezelt thold 500 ns
HL-Flanke an 0o *) . o e
nach ST~Impuls STOL .
HL=Flanke an ST
EODST 700 ne
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Funktionsbeschreibung

Ohne weitere Bauelemente kénnen 1 bis 415 Schaltkreise U 6246 I direkt
an den U 8047 angeschlossen werden.

Die Auswzhl dées gewinschten RAM=Schaltkreises ertolgt durch ein

4 Bit=Schaltkreisauswahlwort. Rer Auswahleode wird durch die Béschale

tung der vier Anschlisse mit uDD” bzw. U..=Potential festgélegt.

S8
Tnnerhalb des Schaltkreises werden Uber einen 4 Bit-breiten bidi=
rekticnalen BUS die Daten sowie die in zwel 4 Bite=breite glécke un-
terteilte © Bit-Adresse seriell Ubertragen. Mit den Steuereingéngen
5T und OD werden die Operationen gesteuert bzw. die Ubertragungsrich=

tung bestinmte.

Die Datenlbertragung wird in 4 zyklen durchgefthrt (3 Adressierzyklen,
4 Schreib-lLese-zZyklus). Im ersten Zyklus wird das an cen Anschlissen
DUO bis DU3 anliegende Schaltkreisauswahlwort durch den Impuls 871

an den Anschiuk ST in den Schaltkreisauswahlregistern (U8) aller an=
geschlossenen U/V 8246 I abgespeichert. Nach dem im Komparator durche=
gefihrien Vergleich des SchaltkréiSSU$Wahiwortes mit dem Auswashlcode
werden slle nicht adressierten U/V 8246 von der ODatenlbertragung aus-

geschlossen.

Im zwelten und dritten Zyklus werden nacheinander an den Anschllssen

DO zwei AdreBblocke A0 bis A3 bzw. A4 bis A7 bereitgestellt und durch
die Impulse ST2 und ST3 in den jeweiligen Adrebregistern gespeichert.
‘Durch den Impuls ST3 wird gleichzeitig die adressierte speicherzelle

gelesen und deren Inhalt in das Ausgangsregister Iransportiert.

im vierten Zyklus muB zwischen einem Schreib= und Lesezyklus unter=

schieden werden: ‘ ‘ ‘ .

- Beim Lesezyklus werden durch ein Signal an 0D die im Ausgangsre-
gister zwischengespeicherten ierte an DU ausgegeben.

~ Seim Schreibzyklus werden durch einen Impuls $T4 an dem Anschluf
5T die an DU anliegenden Dafen in den adressierten Speicherbereilch
geschrieben. Die durch den Impuls ST3 aus dem adressierten Speiw
chaerbereich insg Ausgan@sregigter transportierten Daten werden in
diesem Fall nicht ausgegeben, sondern bei einen folgenden Zyklus

Uherschrieben,

Nech Einschalten der Betriebsspannung mub zundchst OD auf L-Potential
liegen, um den Schaltkreis in einen definierten Anfangszustand zu
bringen. Bei der Kopplung der Betriebsspannung des U 8246 I mit der
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Betriebsspannung des U 8047 ist dies automatisch gewdhrleistet.

Durch den Schaltkreiscode 1111 besteht zusétzlich die Maglichkeit

om ol At

ot

b= ¥
mit einem Schreibzyklus den gesamten Speicherinhalt aller angeschlos=
senen U 8246 I zu 1dschen. )

Ausgangspegel; Ausgangsaktivierungszeit, FunktiOnsprufﬁng
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5 Siche Bemerk wngen

200{3.

Bild 5: MeBschaltung 1

Bemerkungen:
"~ Messung der Ausgangspegel erfolgt an jedem Datenausgang einzeln,

- Bei der Messung der Ausgengsaektivierungszeit wird die Zeilt von
der H/L-Flanke von 0D bis zu folgender Veranderung des Ausgangs-
pegels 'an DUO bis DU3 gemessen:

Higthegsli Ausgangspegel erreicht den Wert

UDD = 0,3 V

LoﬁaPegel; Ausgangspegel erreicht den dert
0,3 V

- Die Funktionsprifung wird mit Uy = 3V und

Uy = 5,25 V Jetriebsspannung durchgefihri.
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Bild 6: MeBschaltung 2

Demerkungen:

¢

‘2ei vorherigem High=Pegel wird U, = U, und bei

U
¢

- : e [ . e Eale ‘ - . 5 3
vorherigem Low-Pegel wird UG = UDD angQ¢egLs

Die vorlisgenden Detenbliiter dienen
gusschiiaflich der informationt

. ) E €s kinnen dareus keine Liefermig-
N . - lichkeiten = oder  Produktionsverbind-
lichksiten abgelaitet werden,
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritie sind vorbehaken.
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